
КТ8102А, КТ8102Б

Транзисторы кремние­
вые эпитаксиально-планар­
ные структуры р-п-р универ­
сальные. Предназначены 
для применения в оконеч­
ных каскадах усилителей 
звуковой частоты, стабили­
заторах напряжения, преоб­
разователях. Выпускаются в 
пластмассовом корпусе с 
жесткими выводами. Тип 
прибора указывается в эти­
кетке.

Масса транзистора не 
более 2,5 г.

Изготовитель —  акцио­
нерное общество «Крем­
ний», г. Брянск.
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при ЬКБ = 10 В, /э = 2 А, не менее 20
Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при С1Кэ = 10 В, /к = 0,2 А,
не менее.................................................................  10 МГц
Граничное напряжение при /к = 50 мА,
!.=  160 мГн, не менее:

КТ8102А..........................................................  160 В
КТ8102Б........................................................... 120 В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 6 А, /Б = 0,6 мА, не более..................  2 В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 6 А, 4 = 0,6 мА, не более..................  2 В
Емкость коллекторного перехода
при Ц̂  =  ( / к б , „ ако не более...............................  1000 пФ
Обратный ток коллектора при (/КБ = (Укб ^ С}
не более.................................................................  1 мА
Обратный ток эмиттера при = 6 В,
не более.................................................................  3 мА
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база:

КТ8102А..........................................................  200 В
КТ8102Б........................................................... 160 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при / ^ э =  100 Ом:

КТ8102А......................................................... . 200 В
КТ8102Б........................................................... 160 В

Постоянное напряжение эмиттер— база...........  6 В
Постоянный ток коллектора............................... 16 А
Импульсный ток коллектора..............................  25 А
Постоянный ток базы..........................................  2 А
Импульсный ток базы..........................................  4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Гк = — 60...+25 °С................................. 150 Вт
Температура р-п перехода.................................. +150 °С
Температура окружающей среды...................... — 60... Гк
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